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Silizium-Leistungszenerdioden 

Aa ] 
700-s 

KENNWERTE (# = 25°C 5 grd) 

SZ SZ SZ SZ SZ SZ SZ SZ 
511 512 513 S15 516 S15 S20 522 I 

Zenerspannung "Uz 10& 11,4- 12,5- 13,8- 15,3- 16,8- 18,8- 20,8- V 
116 127 140 158 170 19,0 21,0 230 

Zenerwiderstand ( n 7 “ " 15 15 1 Q 
bei einem Z dn z 8 5 %0 50 3 3 2 2 mA 

Temperoturbeiwert Kuz 7 7 7 7 7 7 7 7 grd+ 
der Zenerspannung - 104 
Temperaturbeiwert Kız 20 20 20 20 20 2 2 20 grdt 
des + 104 
Zenerwiderstandes 

ZULASSIGE HOCHST- UND MINDESTWERTE (#a = 45°C) 

Durchlaßstrom IFmax 250 250 250 250 250 250 250 250 mA 
Zenerstrom Izmax') 80 75 65 6 55 50 4S w mA 

Izmax% 670 610 550 490 450 400 370 330 mA 
Izmin 10 10 40 10 10 10 10 10 mA 

Sperrschicht- * 155 C 
temperatur 

Umgebungs- Üa 55 .. 125 C 
tamperotur 

Wöärmewiderstand Rita 8 grd/W 
Rık s grd; 

!) Ohne Kühlblech 2) Mit vertikolem Kühlblech 
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I Abb. 38 
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Abb. 37 Reduzierung der 100 
Verlust jeistung 80 
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Abb. 39 Abb. 40 
Streubereich der Temperatur-Beiwerte Zenerwiderstand 7z (Muximnle 
Kuz der Uz in Ab- Werte) in MMnu'gfl 
hängigkeit von UZ bei Iz = 100 mA Zenerspannung UZ 2:‘CU-- 

gebungstemperatur 


